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Przedmiotem wynalazku jest uklad do wytwarzania
przebiegu elektrycznego dla dynamicznego ogniskowania
plamki w lampach obrazowych, koniecznego dla kom-
pensacji rozogniskowania, powstajacego na skutek od-
chylania promienia elektronowego, przeznaczony do za-
stosowania go we wskaznikach radiolokacyjnych.

W znanych rozwiazaniach przebiegi elektryczne dla
dynamicznego ogniskowania wytwarza si¢ przez zasto-
sowanie dwdch ukladéw odwracania fazy napigcia, dwéch
ukladéw wybierania mapigcia maksymalnego, z ktérych
kazdy jest dolaczony do wyj$¢ jednego ukladu odwra-
cania fazy napigcia, dwoch ukladéw o charakterystyce
kwadratowej, dotaczonych do wyjs¢ ukladéw wybierania
napi¢cia maksymalnego oraz ukladu sumujacego, ktore-
go wejscia dolaczone sa do wyj$é ukladow o charakte-
rystyce kwadratowej. Na wejScia ukladow odwracania
fazy napigcia podawane sa napigcia proprcjonalne do
odchylenia plamki od $rodka ekranu w dwoch prosto-
padtych kierunkach, np. poziomym i pionowym.

Te znane uklady realizuja wiec sume¢ kwadratéw na-
pig¢ odchylajacych promiefi elektronowy we wspotrzed-
nych prostokatnych. Ta suma kwadratéw reprezentuje
kwadrat wartosci odchylenia plamki od $rodka ekranu.
Napigcie proporcjonalne do sumy kwadratéw podawane
jest na uklad korekcji ogniskowania lampy obrazowe;j.
‘Wada tego ukladu jest konieczno$¢ stosowania dwoéch
skomplikowanych ukladéw nieliniowych, realizujacych
funkcje kwadratowa.

Celem wynalazku jest uproszczenie ukladu dla uzyski-
‘wania napigcia proporcjonalnego do kwadratu odleglos-
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ci plamki od $rodka ekranu przez zmniejszenie liczby
ukladow realizujacych funkcje kwadratowa do jednego
uktadu.

Cel ten zostal osiagniety przez zastosowanie dwoch
uktadéw odwracania fazy napigcia, dwoch ukladéw wy-
bierania napigcia maksymalnego, dolaczonych do wyjsé
ukladéw odwracania fazy mapigcia, ukladu dzielnikéow
oporowych (co najmniej dwoch), ktérych wejscia dotla-
czone sa do wyj$¢ ukladéw wybierania mapigcia ma-
ksymalnego, trzeciego ukladu wybierania napiecia ma-
ksymalnego, dolaczonego do wyjs¢ dzielnikéw oporo-
wych oraz ukfadu nieliniowego o charakterystyce kwa-
dratowej, dolaczonego do wyjscia trzeciego ukladu wy-
bierania napigcia maksymalnego.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykla-
dzie -wykonania na rysunku, ktéry przedstawia schemat
ideowy uktadu. .

Uklad wedlug wynalazku zawiera dwa uktady odwra-
cania fazy napigcia A i B, do ktorych wyjs¢ 3 i 4 oraz
51 6 dolaczone s3 anody diod D1 i D2 pierwszego ukla-
du wybierania napigcia maksymalnego UW1 oraz anody
diod D1 i D2 drugiego ukladu wybierania napigcia ma-
ksymalnego UW2. Katody diod D1 i D2 pierwszego
ukladu wybierania napigcia maksymalnego UW1 dolg-
czone s3 do zrodla ujemnego mapiecia — E1 poprzez
rezystor R1 oraz do wejscia a dzielnik6w oporowych Fy,
F, ... F,. Podobnie katody diod D1 i D2 drugiego
ukladu wybierania napigcia maksymalnego UW2 dolsa-
czone s3 do Zrodla ujemnego mapigcia — E1 poprzez re-
zystor R1 oraz do drugiego wejscia b dzielnikéw opo-
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‘rowych F1, F2, ... Fn. Kazdy z dzielnikéw oporowych
posiada dwa szeregowo polaczone rezystory R2 i R3,
wlaczone miedzy pierwsze wejscie a i drugie wejscie b
dzielnik6w oporowych oraz rezystor R4 wlaczony mieg-
dzy zrédlo mapigcia E2 oraz punkt ¢, ktory jest punktem
wspolnym 'polaczonych szeregowo rezystor6w R2 i R3
i stanowi jednoczes$nie wyjécie dzielnika.
Rezystancje rezystorow dzielnika Fy powinny spelniaé
nastepujace zaleznosci: ’
Ly L4 1 b dl kich k
e — = const. dla wszystkic s
Ri3k Rax © i
LS
2

const. dla wszystkich k,

Rak

90 1 .90
Rok - cos—(k——) =R3k-sin—(k—
n 2 n

przy czym, n — oznacza liczbg stosowanych dzielnikow,
k — numer k-tego dzielnika, Roy — rezystancje rezysto-
ra R2 dzielnika Fy, Rgx — rezystancj¢ rezystora R3
dzielnika Fy oraz Ry, — rezystancje rezystora R4 dziel-
nika Fy. ;

Do wszystkich wyj$¢ ¢ dzielnikow Fq, Fy ... F, do-
laczone sa anody diod D1, D2, ... Dn trzeciego ukfadu
wybierania mapigcia maksymalnego UW3. Katody tych
diod dotaczone sa do ujemnego mapigcia —E1 poprzez
rezystor R1 oraz na wejscie uktadu mieliniowego NL.

Dziatanie ukladu jest nastepujace. Na wejscie jednego
ukladu odwracania fazy mapigoia A podawane jest na-
piccie proporcjonalne do sktadowej poziomej odchyle-
nia plamki na ekranie lampy obrazowej, za$ na wejscie
~ drugiego ukladu odwracania fazy napigcia B podawane
jest napigcie proporcjonalne do sktadowej pionowej od-
chylenia plamki. W ukladzie wedlug wynalazku zasto-
sowano uklady odwracania fazy napiecia A i B, na kt6-
rych wyjéciach 3, 4, 5 i 6 pojawiaja si¢ réwne napigcia
o wartosci réwnej E2 przy podaniu na ich wejscia 1i 2
napie¢ odpowiadajacych polaczeniu plamki na $rodku
ekranu, a zmiany napie¢ na wyjsciach 3 i 4 oraz 5 i 6
przy zmianie polozenia plamki na brzeg ekranu w kie-
runku poziomym i pionowym s3 réwne.

Z wyjs¢ 3 i 4 pierwszego ukladu odwracania fazy
napigcia A napigcie jest podawane poprzez uklad wy-
_bierania napigcia maksymalnego UW1 na pierwsze wyj-
$cia a dzielnikow oporowych Fq, Fy, ... Fy, za§ z wyjs¢
5 i 6 drugiego uktadu odwracania fazy napiecia B na-
pigcie jest podawane poprzez drugi uklad wybierania
napigcia maksymalnego UW2 na drugie wejscia b dziel-
nik6w oporowych.

Napigcie na wyjsciach ¢ kazdego z dzielnikéw oporo-
wych jest liniowo zalezne od napie¢ na dwoch wejéciach
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a i b. Najwigksze z napigé na wyjéciach wszystkich dziel-
niké6w jest w przyblizeniu liniowo zalezne od wartosci
odleglosci plamki od Srpdka ekranu lampy obrazowe;.
Wybor tego napigcia dokonany jest za pomoca trzeciego-
ukladu wybierania napigcia maksymalnego UW3. Z wyj-
§cia tego ukladu napiecie proporcjonalne do odchylenia.
plamki od $rodka ekranu podawane jest na uklad nie-
liniowy NL o charakterystyce kwadratowej. Z wyjscia
tego ukladu napigcie podawane jest na uklad korygu-
jacy ogniskowanie plamki. Wprowadzenie ukladu nieli-
niowego NL o charakterystyce kwadratowej jest koniecz-
ne, gdyz zalezno$¢ wymaganej korekcji ogniskowania od
odchylenia plamki od $rodka ekranu jest w przyblizeniu
kwadratowa.

Zastrzezenia patentowe

1. Uklad do wytwarzania przebiegu elektrycznego dla.
dynamicznego ogniskowania plamki .w lampach obrazo-
wych, zawierajacy dwa uklady odwracania fazy napie-
cia, dwa uklady wybierania napigcia maksymalnego, do-
Iaczone do wyjs¢ ukladow odwracania fazy mapigcia i
trzeci uklad wybierania napigcia maksymalnego, zna-
mienny tym, 7ze pomiedzy dwa uklady wybierania na-
pigcia maksymalnego (UW1 i UW2), a trzeci uklad wy-
bierania napigcia maksymalnego (UW3) jest wilaczony
uktad dzielnikéw oporowych Fy, Fa, ... Fyp), z ktorych
kazdy posiada dwa szeregowo polaczone rezystory (R2)
i (R3), wlaczone miedzy pierwsze wejicie (a) i drugie
wejscie (b) dzielnikéw oporowych oraz rezystor (R4)
wlaczony miedzy Zrédlo mnapiecia (E2) oraz punkt (c),
ktéry jest punktem wspdlnym polaczonych szeregowo
rezystoréw (R2, R3) i stanowi jednoczesnie wyjscie dziel-
nika, natomiast wyjscia (c¢) wszystkich dzielnikow (Fy,
Fs, ... F,) polaczone s z anodami diod (D1, D2, ...
Dn) trzeciego ukladu wybierania napigcia maksymalne-
go (UW3), a ponadto zawiera on uktad nieliniowy (NL).

2. Uklad wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze katody
diod (D1, 2, ... Dn) trzeciego uktadu wybierania na-
piecia maksymalnego (UW3) polaczone sy ze Zrodlem
napiecia (—E1) poprzez rezystor (R1) oraz z wejsciem
(9) uktadu nieliniowego (NL).

3. Uklad wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym, ze
diody (D1, D2) w pierwszym i drugim ukladzie wybie-
rania napigcia maksymalnego (UW1, UW2) oraz diody
(D1, D2, ... Dn) w trzecim ukladzie wybierania mapie-
cia maksymalnego (UW3) s3 kierunkami odwrécone a
zrodlo napigcia (—E1) zasilania ukladéw wybierania na-
pigcia maksymalnego (UW1, UW2 i UW3) jest zasta-~
pione Zrédlem napigcia (+E1).
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